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平成 24 年 4 月本学大学院先端物質科学研究科（博士課程前期）に入学させる 

学生を次のとおり募集します。 
 

   １．募集人員及び試験場等 
 

専   攻   名 募集人員 願 書 受 付 場 所 試 験 場 

量 子 物 質 科 学 専 攻 若干名 〒739-8530 

東広島市鏡山一丁目 3 番 1 号 

広島大学大学院先端物質科学 

研究科学生支援室（入試担当） 

広島大学大学院 

先端物質科学研究科
分子生命機能科学専攻 若干名 

半導体集積科学専攻 若干名 
    
 
   ２．出願資格 
 

次の各号の条件を満たす者 

（１）平成 24 年 3 月末日において，大学における在学期間が 3 年間に達する者 

（２）平成 24 年 3 月末日において，3 年次終了時までに修得できる必修科目をすべて修得し，

卒業に必要な全単位の 80%以上を修得する見込みのある者 

（３）出願時に，総修得単位数の 90%以上が，「優」以上（点数評価の場合は，80 点以上）

で評価されている者 

     
 

   ３．事前審査 
 

     この出願資格の認定については，あらかじめ事前審査を行いますので，出願希望者は次に    

より手続きを行ってください。 
 

    （１） 受付期間 

       平成 23 年 10 月 24 日（月）から 10 月 28 日（金）17 時 15 分まで 

              持参の場合，受付時間は 8 時 30 分から 17 時 15 分までとする。 

       郵送の場合，書留郵便で 10 月 28 日（金）17 時 15 分までに必着すること。 
 

    （２） 提出書類 
 

No. 提出書類等 摘        要 

1 
入 学 試 験 出 願 資 格

事 前 審 査 申 請 書
交付の用紙を使用。 

2 学 業 成 績 証 明 書 在籍する大学（学部）長が作成したもの。 

3 研 究 分 野 等 希 望 調 書
大学院において研究したい分野と内容について記入して

ください。用紙は A4 判とし，400 字程度とします。 

4 
在 籍 す る 大 学 （ 学 部 ）

の 履 修 要 覧 等
本学在籍者以外の志願者のみ。 

5 返 信 用 封 筒 
長形 3 号定形封筒（12cm×23.5cm）に本人の住所・氏

名・郵便番号を記入し，350 円切手を貼付してください。

 

 



 

 

（３） 事前審査の結果 

      平成 23 年 11 月 21 日（月）までに本人あて通知します。 

 

 

４．出願手続 

 

  事前審査に合格した者は，次により手続きを行ってください。 
 

    （１） 入学願書受理期間 
 

平成 23 年 11 月 21 日（月）から 11 月 28 日（月）17 時 15 分まで 

       持参の場合，受付時間は 8 時 30 分から 17 時 15 分までとする。 

       ただし，土曜日・日曜日及び祝日は受け付けていません。 

       郵送の場合，書留郵便で 11 月 28 日（月）17 時 15 分までに必着すること。 

 

 

    （２）提出書類等 
 

No. 提出書類等 摘        要 

1 
入 学 志 願 票 ・ 受 験 票 ・ 

入学検定料振込証明書貼付票
交付の用紙を使用。 

2 
TOEIC®または TOEFL®

の ス コ ア 証 明 書

TOEIC®公開テスト，TOEIC®-IP， TOEFL®-PBT 及

び TOEFL®-iBT のいずれか一つのスコア証明書。詳細

は次の（３）を参照してください。 

3 
検 定 料 

入 学 検 定 料 振 込 証 明 書 

30,000 円。 

広島大学入学検定料振込依頼書（入金票）[本学専用用

紙]により，入学志願票貼付用，志願者保管用，入学検定

料振込依頼書（入金票）の太ワクの中に，志願者氏名及

び志願者住所を必ず記入して，都市銀行，地方銀行等の

本支店の窓口で振り込んでください。（ゆうちょ銀行及び

郵便局（以下「ゆうちょ銀行」）から振り込む場合は，ゆ

うちょ銀行所定の振込依頼書に転記する等，別途手続きが

必要となります。詳細は振込依頼書（入金票）をゆうちょ

銀行窓口に提示の上，ご相談ください。また，ゆうちょ銀

行を含む各銀行 ATM からは振り込めませんのでご注意く

ださい。）なお，振込手数料は振込人負担となります。ま

た，｢受付金融機関出納印｣欄に，平成 23 年 11 月 28 日（願

書受理期間の最終日）までの出納印のあるものに限り有効

となりますので，銀行等の窓口の受付時間を確認のうえ振

り込みを行ってください。 

入学志願票貼付用（入学検定料振込証明書）は，「入学

検定料振込証明書貼付票」に貼付してください。 



 

 

No. 提出書類等 摘        要 

4 
返 信 用 封 筒 

（ 受 験 票 送 付 用 ） 

長形 3 号定形封筒（12cm×23.5cm）に本人の住所・氏

名・郵便番号を記入し，80 円切手を貼付してください。 

5 
外 国 人 登 録 原 票 記 載 

事 項 証 明 書 
外国人の志願者のみ。 

 

（３） 外国語試験における TOEIC®または TOEFL®の利用について 

先端物質科学研究科では，外国語試験の学力評価に下表の４種類の試験の成績を利用しま

す。研究科独自の外国語試験は実施しません。 

スコア証明書は，入学試験実施日から過去２年以内に実施された試験のいずれか一つを入

学願書受理期間内に入学志願票等と一緒に提出してください。なお，一度提出されたス

コア証明書の差し替えは認めません。スコア証明書は確認後，返却します。 

また，やむを得ない理由により，入学願書提出時にスコア証明書が間に合わない場合は，

試験当日の 12 月 13 日（火）13 時までに先端物質科学研究科学生支援室へ提出してください。 

スコア証明書の提出がない場合は，外国語試験の得点は認められませんが，出願は可

能です。 
 

対象となる試験 提出するスコア証明書（コピー不可） 

TOEIC®公開テスト Official Score Certificate（公式認定証） 

TOEIC®-IP スコアレポート（個人成績表） 

TOEFL®-PBT Examinee’s Score Record（受験者用控えスコア

票） TOEFL® -iBT 

※ 本学学生対象の全学一斉 TOEIC®-IP の試験成績を利用する場合で，配付されたス

コアレポートが手元にない場合は，先端物質科学研究科学生支援室に申し出てくだ

さい。 

 

（４） 出願方法 

 志願者は，前記(２)の書類等を取りそろえ，入学願書受理期間内に提出してください。 

TOEIC®または TOEFL®のスコア証明書を入学願書受理期間後に提出する場合は，そ

の旨を記入した連絡票（様式は定めない。）を同封してください。 

 なお，出願書類等に不備のある場合は，受理しません。 

 

（５） 身体に障害のある者の出願方法 

      身体に障害のある志願者で，受験上特別な措置及び修学上特別な配慮を必要とする者

は，次の事項を記載した協議申請書（様式は定めない。）を提出し，相談してください。 

      なお，事前相談の結果，精密検査が必要と認めた者には，本学において精密検査を実

施します。実施日時は，該当者へ個別に連絡します。 

      ア 提出の時期 平成 23 年 10 月 28 日（金）まで 

      イ 協議申請書の記載内容 

       ① 志願者の氏名，住所（連絡先電話番号も記載してください。） 

       ② 出身大学名 

       ③ 障害の種類・程度（現に治療中の者は，医師の診断書を添付してください。） 

       ④ 受験上特別な措置を希望する事項 



 

 

       ⑤ 修学上特別な配慮を希望する事項 

       ⑥ 出身大学でとられていた特別措置 

⑦ 日常生活の状況 

 

 

   ５．入学者選抜方法 

 

     学力検査（筆記試験（口答試問），口述試験），外国語（TOEIC®または TOEFL®の成

績を利用）及び学業成績証明書を総合して選考します。 

 

学力検査日程及び試験科目 

量子物質科学専攻 

月 日 
試験区分 

試験時間 
試 験 科 目 等 

12 月 13 日

（火） 

基礎科目 

10:30～12:00 
・数学 

専門科目 

13:00～ 

下記の問題群のいずれか一つを選択してください。（注１） 

工学系問題群 理学系問題群 

下記のうちから選択した 3

科目に関する口答試問を行

います。 

・電磁気学 

・量子力学 

・半導体工学 

・熱統計力学 

・材料科学 

下記 4 科目に関する口答試

問を行います。 

 

・力学 

・電磁気学 

・量子力学 

・熱統計力学 

 

12 月 14 日

（水） 

口述試験 

13:00～ 

口述試験の詳細は，試験当日に指示します。 

なお，志願者の人数，外国語成績及び基礎科目，専門科目の試

験の結果により，口述試験の受験者を選定することがありま

す。この場合は，口述試験当日の 12 時（予定）に受験者を公

示します。 

（注１） 志望研究分野への適性は口述試験によって判断されるので，専門科目においては希望

する指導教員にかかわらず，工学系問題群，理学系問題群のいずれを選択してもかまいま

せん。出願時に選択する問題群を入学志願票に明記してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

分子生命機能科学専攻 

月 日 
試験区分 

試験時間 
試 験 科 目 等 

12 月 13 日

（火） 

基礎科目 

10:30～12:00 

下記のうちから 2 科目を選択してください。 

・基礎生化学 

・微生物学 

・バイオテクノロジー基礎（注２） 

専門科目 

13:00～16:00 

下記のうちから 2 科目を選択してください。 

・生物化学工学 

・分子生物学 

・生化学 

12 月 14 日

（水） 

口述試験 

10:00～ 
口述試験の詳細は，試験当日に指示します。 

（注２） 広島大学工学部第三類発酵工学課程に在籍する学生は，バイオテクノロジー基礎を選択

することはできません。 

 

 

半導体集積科学専攻 

月 日 
試験区分 

試験時間 
試 験 科 目 等 

12 月 13 日

（火） 

基礎科目 

10:30～12:00 
・数学 

専門科目 

13:00～16:00 

下記のうちから 3 科目を選択してください。 

・電磁気学 

・回路理論 

・集積回路工学 

・半導体工学 

・量子力学 

12 月 14 日

（水） 

口述試験 

13:00～ 

口述試験の詳細は，試験当日に指示します。 

なお，志願者の人数，外国語成績及び基礎科目，専門科目の試

験の結果により，口述試験の受験者を選定することがありま

す。この場合は，口述試験当日の 12 時（予定）に受験者を公

示します。 

 

 

６．合格者発表 

 

     12 月 20 日（火）12 時（予定） 

     合格者の受験番号一覧表を先端物質科学研究科玄関に掲示するとともに，合格者には「合格

通知書」を郵送します。 

また，先端物質科学研究科ホームページ（http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/）にも

掲載します。（電話等による照会には，応じません。） 



 

 

７．納付金 

 

    入学料     282,000 円 

     授業料（年額） 535,800 円（前期分 267,900 円） 

     （注）・既納の入学料は，いかなる理由があっても返還しません。 

・上記記載の金額は平成 23 年 4 月現在のものです。入学時及び在学中に納付金の

改定が行われた場合には，改定後の納付金を納入することになります。 

・平成 24 年 3 月下旬の指定する期間に入学手続きを行うことになります。入学料

及び授業料の納付時期，納付方法並びに免除制度等の詳細については，入学手続

き通知の際，別途お知らせします。 

 

 

   ８．課程修了の認定及び学位 

 

標準修業年限を 2 年とし，課程修了に必要な所定の単位を修得し，かつ修士論文の審査及び

最終試験に合格した者には，修士（理学，工学又は学術）の学位を授与します。 

 

 

   ９．注意事項 

 

（１） 志願者は，必ず出願前に，志望する指導教員と研究内容等について相談をしておいて

ください。 

 

（２） 募集要項を郵便で請求する場合は，返信用封筒（角形 2 号に郵便番号，住所及び氏

名を明記し，郵便切手 200 円を貼付したもの。）を同封して，「博士課程前期○○専攻学

部 3 年次学生を対象とする特別選抜学生募集要項請求」と朱書し，先端物質科学研究科

学生支援室（入試担当）へ請求してください。 

 

（３） 願書送付の際は書留郵便とし，封筒表面に「先端物質科学研究科博士課程前期学部 3 年

次学生を対象とする特別選抜願書在中」と朱書してください。 

 

（４） 願書受理後は，提出書類及び検定料は返しません。 

 

（５） 入学試験に合格した後，平成 24 年 3 月末日までに前記「２．出願資格」に定める所

定の要件を欠いた場合は，合格を取り消します。 

 

（６） 合格者は，平成 24 年 3 月末日までに在籍大学（学部）長の作成した 3 年次までの成

績が記載された成績証明書と卒業した者は卒業証明書，退学した者は退学許可書の写しを

本研究科へ提出してください。 

 

（７） 平成 21 年度に入学した学部学生で平成 24 年 3 月に卒業しない者が，この選抜によっ

て本研究科に入学した場合には，学籍上は退学となります。従って，各種国家試験の

受験資格で，大学の学部卒業が要件になっているものについては受験資格がないこと



 

 

となりますので，十分注意してください。 

 

（８） 出願書類等に記載された個人情報（氏名，生年月日，性別，その他の個人情報等）は，

入学者選抜及び合格通知並びに入学手続を行うために利用します。合格者の入学後は，学

生支援関係（奨学金申請，授業料免除申請等）業務を行う目的をもって本学が管理します。

他の目的での利用及び本学の関係教職員以外への提供は行いません。 

 

（９） 事前審査及び応募に際して不明な点があれば，下記へお問い合わせください。 

 

 

広島大学大学院先端物質科学研究科学生支援室（入試担当） 

         所在地 〒739-8530 東広島市鏡山一丁目 3 番 1 号 

         ＴＥＬ （ 082） 424-7008， 7009（ダイヤルイン） 

E-mail sentan-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

ＵＲＬ  http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/ 

※ 電話番号については，市外局番が同じ地域がありますが，以下の地域につ

いては，市外局番からダイヤルしていただく必要がありますのでご注意くだ

さい。 

       （広島市，安芸郡府中町，海田町，熊野町及び坂町の各地域） 

 


